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PROJEKTY

Karta rozszerzenia pamieci z interfejsem I°C

Prezentowany uktad
wspélpracuje

z magistralq PC,
umozliwiajqc latwa
budowe i modyfikacje
systemow
mikroprocesorowych.
Magistrala I*C pozwala
dolqczy¢ do procesora
praktycznie
nieograniczonq liczbe
ukladéw peryferyjnych,
a wykorzystano w niej
tylko dwa
wyprowadzenia
procesora.
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Bolaczka projektantéw
systeméw mikroprocesoro-
wych jest zwykle niewystar-
czajacy obszar pamieci, jaka
maja do dyspozycji. Dotyczy
nie tylko pamieci programu,
ale takze obydw6ch rodzajow
pamieci danych RAM i EEP-
ROM. Wiecej, wiekszosé po-
wszechnie stosowanych mik-
roprocesor6w w ogéle nie po-
siada wbudowanej w swoja
strukture nieulotnej pamieci
danych, ktéra w razie ko-
niecznoéci trzeba dolaczac
7z zewnatrz.

Karta rozszerzenia pamie-
ci EEPROM powinna rozwia-
za¢ wszelkie problemy zwia-
zane ze zbyt mala pojemnos-
cia nieulotnej pamieci da-
nych procesora. Umozliwia
ona zwiekszenie obszaru pa-
mieci od 1kb do ponad 4Mb,

czyli od 128 do 524288 baj-
téow. Na karcie mozemy
umiesci¢ od jednego ukltadu
pamieci o pojemnosci 128
bajtow do 8 uktadéw, kazdy
o pojemnos$ci 65536 bajtow.
W tab. 1 zestawiono dostep-
ne rodzaje pamieci produkcji

Tabh. 1. Dostepne rodzaje pamigci firmy Atmel.

firmy ATMEL. Oczywiscie,
nic nie stoi na przeszkodzie
w stosowaniu szeregowych
pamieci I*C innych firm.
Mozliwo§é¢ podzielenia
pamieci EEPROM, jaka dys-
ponuje system mikroproceso-
rowy, na osiem niezaleznych
bloké6w ma jeszcze jedna za-
lete: umozliwia tatwa wy-

Typ pamigci Pojemnosé Organizacja Napigcia pracy E{ian? leed?ego lub kﬂkut blo-
oOw 1 ostosowanilie SyS emu
'(L\/:\r'?;f((;)(}m) 1K 128x8 18,25,2.7,50¢ do petnienie réznych funk-
cji.
AT24C21 1K 128x8 2,5V Schemat karty pamieci I2C
AT24C02 2K 256x8 1,8,2,5,2,7,5,0V pokazano na rys. 1. Zapoz-
(AT24C02A)
L LLMN v - 7 s
(AT24C04A) X O e &5 adresy zapisu i odczytu
pamieci.
AT24C08 8K 1024x8 1,8,2,5,2,7,5,0V
(AT24G08A) A2 A1 A0 (Adres do Alares:lo
AT24C16 16K 2048x8 18,2,5,2,7,5,0V zapisu_| odezytu
(AT24C16A) 000 160 161
AT24C32 32K 4096x8 18,25,2,7,5,0V 001 162 163
AT24C64 64K 8192x8 18,2,5,2,7,5,0V 010 164 165
AT24C128 128K 16384x8 1.8,2,7,5,0V 011 166 167
(AT24C12A) 100 | 168 169
AT24C256 256K 32768x8 1,8,2,7,5,0V 10 1 170 171
(AT24GC256A) 110 172 173
AT24(C512 512K 65536x8 1,8,2,7,5,0V 11 1 174 175
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WYKAZ ELEMENTOW

Rezystory

R1..R24: 1kQ
Kondensatory

C1: 100pF/10V

C2: 100nF
Potprzewodniki
IC1..1C8: AT24C02 lub inne
pamieci szeregowe [°)C
Rézne

JP1..JP8: 3x2 goldpin +
3 jumpery

JP9..JP16: 2x goldpin +
jumper

CONT1: 4 x goldpin

Plytka drukowana wraz z kom-
pletem elementéw jest dostepna
w AVT - oznaczenie AVT-1312.

Wzory plytek drukowanych
w formacie PDF sq dostepne
w Internecie pod adresem:
http://www.ep.com.pl/?pdf/
sierpien01.htm oraz na plycie
CD-EP08/2001 w katalogu PCB.

najmy sie jeszcze z przedsta-
wionymi ponizej procedura-
mi programowymi stosowa-
nymi do zapisywania i od-
czytywania danych z pamie-
ci.

Declare Sub Write_eep-
rom(adres As Byte, Value
As Byte)

Declare Sub Read_eep-
rom(adres As Byte, Value
As Byte)

Dim Address_wr A Byte,
Address_rd As Byte

Dim Value As Byte,
Address As Byte
address_wr = [adres do
zapisu danej pamieci]
address_rd = [adres do
odczytu danej pamieci]
write_eeprom ( [adres w
pamieci], [wartoéd])
read_eeprom ([adres w
pamieci], [wartos$c])

Sub Write_eeprom(adres As
Byte, Value As Byte)
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vce Vel
Jpo M JP10l1
R1 [ |R3 ﬁf o0 R7 [ |R9 [ |R11 (o)e]
1k 1k 1k 1k 1k
JP1 IC1 JP2 Ic2
1 T A0 ucc—S8 vee 1 b I A0 ucclS VeQ
3 4p Al TST—% scL 3 4p At ISTre SCL
> i do  SSA= SDA >_op o S5 SDA
1 AT24CXX GND 1 AT24CXX GND
veC, Vel
P11 Jp12M1
R2 [ |R4 ﬁg (o]e] R8 [ |R10[ |R12 [e)e]
1k 1k 1k 1k 1k
JP3 IC3 JP4 IC4
—q 1 T HAao o — 1 b I LA uccts VeQ
{ d3 4P 21 A1 TST| scL 3 4D i TSTTE scL
e Al Go  SoA SDA °_op A& SoAf° SDA
1 AT24CXX GND 1 AT24CXX GND
ID C1 VCC VCC
100uF
Jp131 JP14l
R13[ |R14 WS o0 R16[ |R17[ |R18 Q0
K| [tk k| [k | |1k
JP5 c5 JP6 IC6
1 b T A0 uccHs veQ b I Hao  uce veQ
3 4p Al ST & -~ 3 4p 21 A1 TST| scL
> °P i &o  SOH° SDA > P i &o SOk SOA
1 AT24CXX GND 1 AT24CXX GND
}1%20 - Vele} Vele}
n|
pisM Jp16l1
R19[ R20[ |R21 00 R22[ |R23[ |R24 jole)
k| [tk | |1k k| [tk | [tk
JP7 ic7 JPg ic8
1 T Lo uccl YOG 1 p I Hao  uccH YOG
L sl sel $ &b 4% e set
41 GND  SDA[> SDA GND  SDAf> SDA
1 AT24CXX GND 1 AT24CXX GND
CON1
v
4D DA
SB SCL
2 | GND
Rys. 1.
I°Cstart
I’Cwbyte Address_wr Ie &) 4 12 0 Ic
) 7, R
I*Cwbyte Address IS @A f cor ATzAcoN| [ 2c04 | C
I’Cwbyte Value =l
N ~ € I ] - | x|
I“Csto bl P [ pe o
Stop i
Waitms 10 o >, _I_é
End Sub R3 R1 | e ) @ ¢ XX ) @ ¢ =
1 I1C6, 21
Sub Read_eeprom(adres As | 14 17l R20 3 y <
Byte, Value As Byte) 4c04 e AN 3
I“Cstart ] = o a3
b | EY b | EY =1
I2Cwbyte Address_wr - JHee ¢ = = g
I’Cwbyte Address © ‘g‘
I’Cstart Ie,ps XY B [ B 11y

I’Cwbyte Address_rd
I°Crbyte Value, 9
I’Cstop

End Sub

Na rys. 2 pokazano roz-
mieszczenie elementéw na
plytce drukowanej wykona-
nej na laminacie dwustron-
nym z metalizacja. Montaz
wykonujemy typowo, rozpo-
czynajac od wlutowania
w plytke 24 identycznych re-

Rys. 2.

zystoréw, podstawek pod pa-
mieci 1 na koncu kondensa-
torow.

Uktad karty pamieci zasi-
lany jest z nadrzednego sys-
temu mikroprocesorowego
poprzez ztacze CON1. Jedyna
czynnoscia przed rozpocze-
ciem eksploatacji karty be-
dzie ustawienie za pomoca

jumperkéw adreséw poszcze-
gélnych ukladéw pamieci,
zgodnie z tab. 2. Zamieszczo-
ne w niej dane dotycza pa-
mieci typu AT24C02. Przy
stosowaniu wiekszych pamie-
ci adresy nalezy ustawic
zgodnie z danymi podanymi
przez ich producenta.
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